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Moddalar lik 

hisobidan  1 1603 , 198 /  

ishi va 

hisobidan, mcha kiritilganda uning qiymati: 1 1565 , 193 /  

ganligini ko rish mumkin. Tajribada olingan natijalarni taqqoslab shuni 

aytish mumkinki, Mendeleyev davriy sistemasidagi xa

nomerini ortishi bilan ularning aktivlik darajasi kamayib borishi aniqlandi. 

Moddalarning erish va
0S 

eriydi temperatura 3000S dan ortganda u sublimasiyalanadi. Shu sababli tarkibga 
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Annotatsiya: Maqolada termoelektr modullar ular uchun ishlab chiqarishda 

issiqlik almashtirgichlar bilan maxsus alyuminiy va mis kontaktlarida issiqlik 
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almashtirgichlar va ushbu texnologiyaning afzalligi yoritib berilgan. 

: termoelektrik, interfeys, additiv, konsentratsiya, elektr 

. 

Hozirgacha termoelektrik modullar bozori deyarli har qanday issiqlik 

uchun mavjud edi. Bugungi kunda termoelektrik modullarning bozor ulushi, ular 

 issiqlik almashtirgichlar bilan maxsus 

maqsadlar. 

maxsus alyuminiy issiqlik almashinuvchilari kontaktlar qoplangan issiqlik 

 Bu erda asosiy kamchilik alyuminiy va mis kontaktlarida 

-da, ishonchlilik nuqtai nazaridan tasdiqlanishi kerak. 

Alyuminiy nitridli issiqlik almashtirgichlar 

Ushbu texnologiyaning afzalligi shundaki, alyuminiy nitridi mukammal issiqlik 

kuchga ega. Demak, ushbu texnologiyadan foydalanib, termoelektrik modulning 

interfeysini sezilarli darajada soddalashtirish mumkin. 

ifodadan foydaniladi: 

      (1) 

bu yerda ne - elektronlar konsentratsiyasi, e - elektron zaryadi, me - elektronning 

samarali massasi, F - Fermi energiyasiga mos keluvchi electron tezligi, l - 

topiladi: 

        (2) 
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Elektr qarshilik, kvant nazar elektronning kristall panjaradan 

sochilishi oqibatida vujudga keladi, deb qaraladi. Ideal (hech bir nuqsonlarsiz) kristall 

Kristall panjarani tashkil etuvchi 

ganligi uchun ham, real sharoitda 

(1) tenglamaga olib 

keladi. qatlamning qarshiligi elektronlarning erkin 

yuguris Elektronlarning kristall panjaradan 

sochilishi ikki omil: elektron-

Yarim termoelement qatlamlar uchun 

ikkinchi tur sochilishni alohida- Matissen quyidagi 

uch jarayon additiv ekanligini aniqladi: 

Pqat=Pm+Ps+Pn           (3) 

bu yerda Pqat - Pm - qatlam olinayotgan 

materialning solishtirma qarshiligi, Ps - elektronlarning sirtdan sochilishi tufayli 

yuzaga keladigan solishtirma qarshilik, Pn - elektronlarning panjara nuqsonlaridan 

ishtirma qarshilik. 

lektronlarning panjarada sochilishi 

tenglamada Pn ega. Pn ning hissasi esa qatlam 

 

 

= =           (4) 

ni yozamiz 

+          (5) 

Amorf qatlamlarda esa, panjara davriyligi uzoq tartiblarining buzilishi zaryad 

tashuvchilarning 

morf holat termodinamik nuqtai nazardan 
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vaqti bir necha yillarni tashkil qilishi mumkin, bu esa amorf strukturalarining amalda 

metallarda panjara davriyligi uzoq 

tashuvch

qoidasiga pn  
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